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Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

46DNO06

Infineon Technologies Bipolar

GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzulassige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung Ty = -25°C... Tyjmax VRRM 600 |V
repetitive peak reverse voltages
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert lFRMSM 8000 | A
maximum RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc=118"°C lravm 5100 | A
average on-state current
StoRstrom-Grenzwert T;=25°C,te =10 ms lrsm 60000 | A
surge current Ty =Tvjmax, tp =10 ms 52000 | A
Grenzlastintegral T,;,=25°C,tp=10 ms 12t 18000 | 10°A%s
I?t-value Ty =Tvjmax, t- =10 ms 13500 | 10°A%s
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaBspannung Ty = Tyjmax » I = 14 KA VE max. 1,36 |V
on-state voltage
Schleusenspannung Ty = Tyjmax Viro) 0.7(v
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tyjmax rT 0,047 | mQ
slope resistance
DurchlaRkennlinie 2000 A < i < 26000 A Ty = Tyjmax A= 6,334E-01
on-state characteristic B= 7,077E-06
. . = -2,820E-02
Ve = A+BL0p +COn(ip +1)+D0ie = 7,553E-03
Sperrstrom Ty = Tyjmax » VR = VRrm ir max. 60 | mA
reverse current
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand Kihlflache / cooling surface Rinsc
thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, 6 = 180°sin max. 0,0094 | °C/W
beidseitig / two-sided, DC max. 0,0088 ]| °C/W
Ubergangs-Warmewiderstand Kihlfldche / cooling surface RincH
thermal resistance, case to heatsink beidseitig / two-sided max. 0,003 [ °C/W
Hoéchstzulassige Sperrschichttemperatur Ty max 180 |°C
maximum junction temperature
Betriebstemperatur Teop -40...+180 | °C
operating temperature
Lagertemperatur Tstg -40...+180 | °C
storage temperature
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehause, siehe Anlage Seite 2
case, see annex page 2
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
AnpreRkraft F 30..45 | kN
clamping force
Gewicht G typ. 102 | g
weight
Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s?
vibration resistance
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Hinweis:

Wir empfehlen die Diode mit einem temperaturbestandigen O-Ring zu schitzen.

Notice:

We recommended to protect the diode with a temperature resistant O-Ring.

1: Anode/

Anode

2: Kathode/

Cathode
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